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近日，中国科学院上海光学精密机械研究所微纳光电子功能材料实验室和融创中心研究团队在二
锑化铈（CeSb2

）单晶生长和输运研究方面取得新进展，相关研究成果以封面文章形式发表在《晶体工程通讯》
（Crystengcomm）上。

CeSb2是一种稀土二锑化物，属于Ruderman-Kittel-Kasuya-Yosida（RKKY）相互作用体系。低温时
，该体系中传导电子与局域磁矩的相互作用导致较强的RKKY相互作用，从而引发诸如超导电性
、磁热、磁电阻等一系列物理现象。然而，目前稀土二锑化物的晶体质量普遍不高，影响了对其
电输运、电子结构、磁结构等微观机理的深入研究。

为此，科研人员通过自助溶剂法制备出一系
列CeSb2

单晶，通过单晶X射线衍射、Laue、电子探针、超导量子干涉仪测试系统等表征手段提出了助溶
剂的摩尔比例对
该类晶体生长的作用机理，并得
到目前报道的质量最高的CeSb2

单晶；通过电输运测量技术研究发现CeSb2

具有独特的磁电阻特性，揭示了其在磁传感、磁探测等领域的应用前景。该研究为稀土二锑化物
的生长以及体系的磁性、Kondo物理、电子结构等微观机理研究提供了参考。

研究工作得到上海市科学技术委员会“科技创新行动计划”扬帆计划项目、国家自然科学基金青
年科学基金项目的资助。
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左图：生长CeSb2装置示意图及CeSb2的电输运研究；右图：期刊封面图

研究团队单位：上海光学精密机械研究所 
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